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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Цель программы – осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональной компетенции «способен проводить поиск новых 
технических решений для проектирования и производства электронной компонентной базы 
(ЭКБ) и радиоэлектронных систем», в рамках имеющейся квалификации бакалавр или 
магистр техники и технологий, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения. 

 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности и (или) квалификации 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 29.015 
«Специалист по конструированию радиоэлектронных средств», утвержденным 8 сентября 
2025 года, №538н.  

Область профессиональной деятельности: разработка и производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, электронной 
компонентной базы, разработка и применение средств автоматизированного проектирования. 

Наименование вида экономической деятельности: деятельность в области информации и 
связи. 

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки: 11.00.00 
 

1.3. Требования к результатам обучения 
Перечень профессиональных компетенций, совершенствование которых осуществляется 

в процессе освоения ППК:  

Код и формулировка профессиональной 
компетенции  

Трудовая функция в соответствии с 
профессиональным стандартом 
(указать номер и наименование 
профессионального стандарта) 

наименование код 
ПК-1 способен проводить поиск новых 

технических решений для проектирования и 
производства ЭКБ и радиоэлектронных 

систем  

Конструирование 
радиоэлектронных комплексов и их 

сопровождение на этапах 
производства 

D/02.7 

 
В результате освоения данной программы слушатель должен: 
знать: современные тенденции развития микроэлектроники, в том числе ЭКБ и средств 

ее проектирования и производства; 
уметь: осуществлять поиск, в том числе и с использованием нейросервисов 

искусственного интеллекта (ИИ); 
иметь практический опыт: подготовки аналитической справки по предлагаемым 

новым техническим решениям.  
 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  
необходимому для освоения программы 

К обучению по программе допускаются лица, имеющие среднее профессиональнее 
или высшее образование или получающие среднее профессиональное или высшее 



образование (при наличии соответствующей справки с указанием года окончания), 
являющиеся участниками форумов «Микроэлектроника».  
 

1.5. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
 

1.6. Форма обучения 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Режим занятий 
Занятия проводятся с частичным отрывом от работы.  
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки слушателей при освоении ППК 

составляет в очной форме - 40 академических часов в неделю.  
Продолжительность одного часа занятий 40 минут. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план программы  

№ 
п/п 

Наименование учебных дисциплин 
(модулей), тем 

В
се

го
, ч

ас
 

В том числе 

Ф
ор

ма
 а

тт
ес

та
ци

и 

аудиторных 
самосто
ятельна
я работа лекции 

практические 
/ 

лабораторные 
занятия 

1. 
ИИ: применение, перспективы и 
вызовы  18 6 - 12 - 

2. 
Основные направления развития 
микроэлектроники 18 6 - 12 - 

3. Дисциплины по выбору 35 - 12 23 - 

3.1 
1. Информационно-управляющие и 
радиотехнические системы 

35 - 12 23 - 3.2  
2. Технологии и компоненты 
микро- и наноэлектроники 

3.3 
3. Микросистемы. Сенсоры и 
актюаторы 

3.4 4. Квантовые технологии 
 5 Итоговая аттестация 1 - - 1 зачет 
 6 Всего 72 12 12 48 

 
 

2.2. Календарный учебный график 
Учебные недели/дни 1 2 3 4 5 Номер 

последней 
учебной 

недели/дня 

Наименование учебных дисциплин (модулей), 
практик 

ИИ: применение, перспективы и вызовы А А    2 



Учебные недели/дни 1 2 3 4 5 Номер 
последней 
учебной 

недели/дня 

Наименование учебных дисциплин (модулей), 
практик 

Основные направления развития микроэлектроники А А    2 
Дисциплина по выбору 1. Информационно-
управляющие и радиотехнические системы 

 А А А А 5 

Дисциплина по выбору 2. Технологии и 
компоненты микро- и наноэлектроники 

 А А А А 5 

Дисциплина по выбору 3. Микросистемы. Сенсоры 
и актюаторы 

 А А А А 5 

Дисциплина по выбору 4. Квантовые технологии  А А А А 5 

Итоговая аттестация     ИА 5 

Условные обозначения:  
А – аудиторное занятие (лекция, практическое занятие, самостоятельная работа); ИА – 
итоговая аттестация. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ),  

ПРАКТИК/ СТАЖИРОВОК 
 

3.1. Рабочая программа дисциплины 
«ИИ: применение, перспективы и вызовы» 

Тема 1 «Основные направления развития сервисов 
ИИ для профессиональной деятельности» 

Кол-во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том 
числе ЭО и (или) 
ДОТ с указанием 

часов 
Содержание лекционных занятий 

1.1. Эволюция систем искусственного интеллекта: 
мировая повестка, национальные приоритеты 
РФ и междисциплинарные аспекты 

3 ДОТ 

1.2 Основные задачи, решаемые с использованием 
сервисов ИИ в САПР 

3 ДОТ 

 
3.2. Рабочая программа дисциплины 

«Основные направления развития микроэлектроники» 

Тема 1 «Микроэлектроника сегодня» Кол-во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том 
числе ЭО и (или) 
ДОТ с указанием 

часов 
Содержание лекционных занятий 

1.1. Нормативные документы, регламентирующие 
направления развития микроэлектроники. Новые 
разработки, технологии, фабрики (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника») 

12 ДОТ 



 
3.3.1. Рабочая программа дисциплины по выбору 

 «Информационно-управляющие и радиотехнические системы» 

Тема 1 «Информационно-управляющие и 
радиотехнические системы» 

Кол-
во 

часов 

Образовательные 
технологии, в том 

числе ЭО и (или) ДОТ 
с указанием часов 

Содержание практических занятий (посещение секций форума) 
1.1 Разработка радиационно-стойкой электронной 

компонентной базы, бортовой аппаратуры, систем на 
кристаллах, а также наземного испытательного и 
измерительного оборудования для космических 
аппаратов различного назначения (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

1.2 Создание радиолокационных систем, включая 
радиолокаторы синтезированной апертурой, средств 
связи, телекоммуникационного оборудования, 
радионавигации, а также цифровых и радиофотонных 
антенных решёток для авиационной, наземной и 
космической техники (по материалам выступлений на 
форуме «Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

1.3 Разработка распределённых систем управления, 
программируемых логических контроллеров, 
специализированных вычислителей на базе 
микроконтроллеров и ПЛИС, а также систем для 
автоматизации промышленного оборудования (по 
материалам выступлений на форуме 
«Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

1.4 Проектирование имплантируемых систем с 
беспроводной передачей энергии и данных, 
нейроинтерфейсов с обратной связью, алгоритмов 
обработки биомедицинской информации, а также 
создание человеко-машинных интерфейсов и 
специализированной энергоэффективной ЭКБ для 
медицинского применения (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

 
3.3.2. Рабочая программа дисциплины по выбору 

«Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники» 

Тема 1 «Технологии и компоненты микроэлектроники» 
Кол-

во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том числе 

ЭО и (или) ДОТ с 
указанием часов 

Содержание практических занятий (посещение секций форума) 
1.1. Технологии изготовления интегральных микросхем, 

полупроводниковых приборов; компоненты 
4 ДОТ 



Тема 1 «Технологии и компоненты микроэлектроники» 
Кол-

во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том числе 

ЭО и (или) ДОТ с 
указанием часов 

интегральных микросхем (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника») 

1.2. Применение новых материалов в технологии 
изготовления микросхем и полупроводниковых 
приборов; технологические процессы в технологии 
интегральных микросхем и полупроводниковых 
приборов (по материалам выступлений на форуме 
«Микроэлектроника») 

4 ДОТ 

1.3 Технологии интеграции элементов кремниевых ИС 
и СВЧ компонентов А3В5; электрофизические 
характеристики компонентов интегральных 
микросхем и полупроводниковых приборов (по 
материалам выступлений на форуме 
«Микроэлектроника») 

4 ДОТ 

 
3.3.3. Рабочая программа дисциплины 
«Микросистемы. Сенсоры и актюаторы» 

Тема 1 «Микросистемы 
Кол-

во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том 

числе ЭО и (или) ДОТ 
с указанием часов 

Содержание практических занятий (посещение секций форума) 
1.1. Разработка и технологии производства 

акустических микросистем, преобразователей 
магнитного поля и магнитометрических 
микросистем на их основе (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника»)  

3 ДОТ 

1.2. Разработка и технологии производства МЭМС для 
мониторинга состояния окружающей среды и 
биохимического анализа и технологии 
проектирования и производства микросборок, 
многокристальных модулей и электронных 
модулей уровня «система в корпусе» (по 
материалам выступлений на форуме 
«Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

 

Тема 2 «Сенсоры и актюаторы» 
Кол-

во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том 

числе ЭО и (или) ДОТ 
с указанием часов 

Содержание практических занятий (посещение секций форума) 
1.1. разработка и технологии производства 

инерциальных МЭМС и ЭМ (по материалам 
3 ДОТ 



Тема 2 «Сенсоры и актюаторы» 
Кол-

во 
часов 

Образовательные 
технологии, в том 

числе ЭО и (или) ДОТ 
с указанием часов 

выступлений на форуме «Микроэлектроника») 
1.2. ВЧ МЭМС и актюаторов (по материалам 

выступлений на форуме «Микроэлектроника») 
3 ДОТ 

 
3.3.4. Рабочая программа дисциплины 

«Квантовые технологии» 

Тема 1 «Исследования в области квантовых вычислений, 
квантовой связи и элементной базы наноэлектроники на 
квантовых эффектах» 

Кол-
во 

часов 

Образовательные 
технологии, в том 

числе ЭО и (или) ДОТ 
с указанием часов 

Содержание практических занятий (посещение секций форума) 
1.1. Квантовые компьютеры: теория и эксперимент. 

Перспективы создания квантовых симуляторов и 
квантовых компьютеров на основе различных 
физических платформ, включая 
сверхпроводниковые регистры, оптические 
квантовые чипы, ионные и атомные ловушки и др. 
(по материалам выступлений на форуме 
«Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

1.2. Квантовые измерения и контроль квантовых 
технологий. Квантовые алгоритмы, методы 
обработки информации.  (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

1.3 Квантовая связь. Открытые квантовые системы. 
Управление квантовыми состояниями (по 
материалам выступлений на форуме 
«Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

1.4 Инженерия квантовых состояний. Квантовые 
корреляции. Квантовые транзисторы и 
переключатели. Квантовая память. Моделирование 
многочастичных квантовых систем (по материалам 
выступлений на форуме «Микроэлектроника») 

3 ДОТ 

 
  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

специализированных 
аудиторий кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятия 
Наименование необходимого 
оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория с 
мультимедийным 
оборудованием 

Лекции 1. Аппаратное обеспечение: 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет», 
мультимедийное оборудование, 
демонстрационный экран. 
2. Программное обеспечение: 
- операционная система Windows; 
- Microsoft Office; 
- Adobe Reader; 
- Браузер. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Раздел 3.3.1 «Информационно-управляющие и радиотехнические системы» 

1. Чумаков, А. И. Радиационные эффекты в интегральных схемах / А. И. Чумаков. – 
Москва : Техносфера, 2024. – 384 с. : ил. – ISBN 978-5-94836-707-1. – Текст : 
непосредственный. 

2. Kuzmin, S. Analysis and Computer Simulation Algorithms of Radar Imaging by CW LFM 
SAR / S. Kuzmin, I. Kuzmin, V. Kuzmin. – Текст : электронный // 2024 IEEE 
International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom). – 
Athens, Greece, 2024. – С. 1–5. – DOI 10.1109/BlackSeaCom63246.2024.11122198. – 
URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/11122198 (дата обращения: 24.03.2026). 

3. Ferrari, P. Characterizing the Real-Time Communication Performance of Virtual PLC in 
Industrial Edge Platform / P. Ferrari, E. Sisinni, A. Saifullah, A. Calvagna, D. C. Nguyen. – 
Текст : электронный // IEEE Transactions on Industrial Informatics. – 2025. – Vol. 21, No. 
6. – P. 4892–4901. – DOI 10.1109/TII.2025.10963754. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/10963754 (дата обращения: 24.03.2026). 

4. Jung, Y. A Radiation-Hardened Neuromorphic Imager with Self-Healing Spiking Pixels and 
Unified Spiking Neural Network for Space Robotics / Y. Jung [et al.]. – Текст : 
электронный // 2025 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI). – Kyoto, 
Japan, 2025. – С. 1–3. – DOI 10.1109/VLSI.2025.11075180. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/11075180 (дата обращения: 24.03.2026). 

Раздел 3.3.2. «Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники» 
1. Cui Z. Nanofabrication: Principles, Capabilities and Limits. – 3rd ed. – Cham : Springer 

International Publishing, 2024. – XI, 413 p. – ISBN 978-3-031-62546-6. – DOI 
10.1007/978-3-031-62546-6. 

2. Veendrick H. J. M. Nanometer CMOS ICs: From Basics to ASICs. – 2nd ed. – Cham : 
Springer International Publishing, 2017. – 1 online resource (XXXVII, 611 p.) – ISBN 978-
3-319-47597-4. – DOI 10.1007/978-3-319-47597-4. 

3. Levinson H. J. Principles of Lithography. – 4th ed. – Bellingham : SPIE Press, 2019. – 630 
p. – ISBN 978-1-5106-2760-4. – DOI 10.1117/3.2525393. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/11122198
https://ieeexplore.ieee.org/document/10963754
https://ieeexplore.ieee.org/document/11075180


4. Posseme N., editor. Plasma Etching Processes for CMOS Device Realization. – London : 
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5.1. «f>OH,LJ;bl OIICHO'IHbiX cpe,LJ;CTB ,LJ;JIH HTOrOBOH 3TTCCT311HH 

5.1.1. TeopeTH'IeCKHe sonpocbi 

1. l.JTO IIOHHMaeTC5I ITO,[( TepMHHOM «TeXHOJIOrU'IeCKOe JIH,n:epCTBO»; 

2. KaKH:e OTpaCJIH OTHOC5ITC5I K rrepcrreKTHBHbiM B qaCTH o6ecrre'IeHH5I HaiJ;HOHaJibHOH 

He3aBHCHMOCTH; 

3. Ha30BHTe KJIIO'IeBbie cocTaBAAIOIIJHe 11 u;enH TexHonorH'IeCKoro JIH,n:epcTsa; 

4. Ha3oBHTe KJIIO'IeBbie rroKa3aTenH; 

5. KaKH:e OCHOBHbie TeH,n:eHIJ;HH B rrpoeKTHpOBaHHH H pa3pa60TKH 3K£ H cpe,n:CTB 

IIpOeKTHpOBaHH5I? 

ITpHMe'IaHHe: sorrpocbi 6y,n:yT OKOH'IaTeJibHO c<):>opMHposaHbi c yqeTOM Hay'IHhiX ,n:oKna,n:os 

rrpe,n:KoH<):>epeHIJ;HH H CeKIJ;HH <):>opyMa «MHKp03JieKTpOHHKa». 

5.1.2. flpaKTH'ICCKHe 33,LJ;3HHH 

HarrHIIIHTe He6oJibiiioe 3cce no MaTepHanaM rrpocnyiiiaHHhiX BhiCTyrrneHHH Ha <):>opYMe 

«MHKp03JieKTpOHHKa». B 3cce OTpa3HTe KaKHe ,n:oKna,n:hi Ha saiii B3rJI5I,n: 5IBJI5IIOTC5I 

rrepcrreKTHBHbiMH ,[(JI5I ,[(aJibHeHIIIero pa3BHTH5I H rrpHMeHeHH5I B CBOeH rrpo<):>eCCHOHaJibHOH 

,n:e5ITeJibHOCTH 

... 
5.1.3. KpnTepHH OIICHHBaHHH 

06y'IaiOIIJHeC5I, O'IHO IIpHCYTCTBOBaBIIIHe Ha JieKIJ;IIOHHbiX H rrpaKTH'IeCKIIX 3aH5ITH5IX B 

paMKax Hay'IHOH rrporpaMMbl <l>opyMa He MeHee 16 aKa,n:eMH'IeCKHX (12 acTpOHOMH'IeCKHX) 'JaCOB, 

,[(OIIYCKaiOTC5I K HTOrOBOH arrecTaiJ;HH. 

06y'IaiOIIJH:eC5I, ,[(OIIYIIJeHHbie K HTOrOBOH arreCTaiJ;HH, IIpOX0,[(5IT TeCTHpOBaHH:e H 

o<):>opMJI5IIOT 3cce B JIH'IHOM Ka6J;IHeTe rrocne 3aBepiiieHH5I HayrmoH: rrporpaMMbi <):>opyMa. 

C,n:enaHHhiH o6y'IaiOIIJHMC5I ,n:oKJia,n: B paMKax HayqHoii rrporpaMMhi <I>opYMa 3aC'IH:TbiBaeTC5I 

B Ka'IeCTBe ycrreiiiHoro arrecTaiJ;HOHHoro 3a,n:aHH5I. 

On;eHKa «3a'ITeHo» cTaBHTC5I s cnyqae ycrreiiiHoro rrpoxmr<,n:eHH5I TecTHposaHH5I 11 HarrH:caHH5I 

3CCe HJIH BbiCTYIIJieHH5I Ha <):>opyMe C ,[(OI<Jia,n:OM. 

,l(HpeKTop llHCTHTYTa ITlllll A.JI. I1epesep3eB 

ITpo<):>eccop llHCTHTyTa MITCY - A.H. 5IKYHHH 

,l(HpeKTop llHCTHTyTa HMCT c.rr. THMoiiieHKos 

,l(Hpei<TOp llHCTHTyTa llH3JI B.B. Jioces 

,l(on;eHT llHCTHTyTa CITllHTex H.IO. CoKonosa 

CorJiacosaHo: 

,l(HpeKTOp ll,l(CBO ll.B. ,l(ap,n:a 



Приложение 
Дополнительное Учебно-методическое обеспечение 

Раздел 3.3.1 «Информационно-управляющие и радиотехнические системы» 
Тема 1.1 радиационно-стойкая ЭКБ, бортовая АЭ, космическая аппаратура: 

 
1. Aguiar, Y. Q. de. Single-Event Effects, from Space to Accelerator Environments : Analysis, 

Prediction and Hardening by Design / Y. Q. de Aguiar, F. Wrobel, J.-L. Autran, R. García 
Alía. – Cham : Springer, 2025. – 141 p. – ISBN 978-3-031-71722-2. – DOI 10.1007/978-3-
031-71723-9. – URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-71723-9 (дата 
обращения: 24.03.2026). – Текст : электронный. 

2. Goes, J. Advances in Analogue and Mixed-Signal Integrated Circuits for Space Applications 
: Selected Contributions to the 10th International Workshop on AMICSA 2025, Lisbon, 
Portugal, June 16-18, 2025 / J. Goes, B. Glass. – Cham : Springer, 2026. – 115 p. – ISBN 
978-3-032-14404-1. – DOI 10.1007/978-3-032-14405-8. – URL: 
https://link.springer.com/book/9783032144041 (дата обращения: 24.03.2026). – Текст : 
электронный. 

3. Zhang, D. A 32 kb 55 nm Radiation-Hardened SRAM Chip With SEU ≤1.1 E-11 
Upsets/Bit-Day, SEL >107.1 MeV ⋅ cm²/mg, and TID >100 Krad(Si) for Space Applications 
/ D. Zhang, J. Yang, D. Luo, J. Zhang, L. Zeng, B. Wang, Y. Zhang, W. Zhao. – Текст : 
электронный // IEEE Xplore. – 2025. – DOI 10.1109/TCSI.2025.3565838. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/10994810 (дата обращения: 24.03.2026). 

4. Li, S. A Radiation-Hardened Serial Peripheral Interface with an ECC-Protected SRAM in a 
65nm CMOS Technology / S. Li [et al.]. – Текст : электронный // 2024 IEEE International 
Conference on Integrated Circuits, Technologies and Applications (ICTA). – Taipei, 
Taiwan, 2024. – С. 1–4. – DOI 10.1109/ICTA62880.2024.10808843. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/10808843 (дата обращения: 24.03.2026). 

Тема 1.2: радиолокационные системы 
5. Hu, Y. Three-dimensional Imaging Method for Multi-baseline One-stationary Bistatic SAR 

Configuration / Y. Hu, Z. Chen, Z. Wang, X. Cao. – Текст : электронный // 2024 IEEE 
International Conference on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP). – Kunming, 
China, 2024. – С. 1–5. – DOI 10.1109/ICSIDP62679.2024.11012510. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/11012510 (дата обращения: 24.03.2026). 

6. Yurduseven, O. Hierarchical Phased-Array Antennas Coupled to Al KIDs: A Scalable 
Architecture for Multi-band Millimeter/Submillimeter Focal Planes / O. Yurduseven [et al.]. 
– Текст : электронный // Journal of Low Temperature Physics. – 2024. – Vol. 216. – P. 
104–111. – DOI 10.1007/s10909-024-03110-4. – URL: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10909-024-03110-4 (дата обращения: 
24.03.2026). 

Тема 1.3 системы управления, ПЛК, автоматизация: 
7. Buttazzo, G. Hard Real-Time Computing Systems : Predictable Scheduling Algorithms and 

Applications / G. Buttazzo. – 5th ed. – Cham : Springer, 2024. – 612 p. – ISBN 978-3-031-
45409-7. – DOI 10.1007/978-3-031-45410-3. – URL: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-45410-3 (дата обращения: 24.03.2026). 
– Текст : электронный. 

8. Wenger, M. Breaking Boundaries in Industrial Programming: Towards a Novel Architecture 
for Machine Controls / M. Wenger, W. Lepuschitz, M. Merdan, T. Strasser. – Текст : 
электронный // 2024 IEEE 29th International Conference on Emerging Technologies and 
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Factory Automation (ETFA). – Padova, Italy, 2024. – С. 1–8. – DOI 
10.1109/ETFA61755.2024.10710854. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/10710854 (дата обращения: 24.03.2026). 

Тема 1.4 биомедицина: 
9. Sadaf, M. An Efficient Power Management Unit With Continuous MPPT and Energy 

Recycling for Wireless Millimetric Biomedical Implants / M. Sadaf, M. R. U. Rehman, J. 
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DOI 10.1109/JSSC.2025.11231337. – URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/11231337 
(дата обращения: 24.03.2026). – Текст : электронный. 

10. Cui, Z. An SVM-Based Atrial Fibrillation Detection Processor IC with a 95.8-% Sensitivity 
for Low-Power Event-Driven Cardiac Monitoring Applications / Z. Cui, S. S. K. [et al.] // 
2024 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). – Singapore, 2024. 
– P. 1–5. – DOI 10.1109/ISCAS58744.2024.10546428. – URL: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/10546428 (дата обращения: 24.03.2026). – Текст : 
электронный. 
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